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1 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

Profil: Ogolnoakademicki

NAZWA PRZEDMIOTU

Elektronika i elektrotechnika

NAZWA PRZEDMIOTU
W JEZYKU ANGIELSKIM

Electronics and electrical engineering

KoD PRZEDMIOTU

WIMiF FT NEW oIS B16 21/22

KATEGORIA PRZEDMIOTU

Przedmioty podstawowe

LiczBA PUNKTOW ECTS

3.00

SEMESTRY

3

2 RODZAJ ZAJEC, LICZBA GODZIN W PLANIE STUDIOW

LABORATORIUM
SEMESTR WYKLAD CWICZENIA LABORATORIUM| KOMPUTERO- SEMINARIUM PROJEKT
WE
3 15 0 30 0 0 0

3 CELE PRZEDMIOTU

Cel 1 Zapoznanie z podstawowymi elementami, z ktorych sktadaja si¢ uktady i systemy elektroniczne.

Cel 2 Poznanie fizycznych zasad dziatania ukladow elektronicznych.

Cel 3 Nabycie umiejetnosci wyznaczania charakterystyk elementéw elektronicznych i ich interpretacji.

Kod archiwizacji:
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Cel 4 Nabycie umiejetnosci czytania schematéw elektronicznych i pozyskiwania danych katalogowych.

Cel 5 Doskonalenie umiejetnosci pracy w zespole.

4 WYMAGANIA WSTEPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJETNOSCI I INNYCH
KOMPETENCJI

1 Podstawowe wiadomosci z zakresu teorii przeplywu pradu elektrycznego, pola elektromagnetycznego i budowy
potprzewodnikow.

2 Umiejetnosé rézniczkowania, catkowania i postugiwania sie rachunkiem macierzowym na podstawowym poziomie.

5 EFEKTY KSZTALCENIA

EK1 Wiedza Wiedza na temat podstawowych zjawisk fizycznych wystepujacych w elementach i uktadach elek-
tronicznych.

EK2 Wiedza Wiedza na temat budowy i dziatania elementéw systeméw elektronicznych.

EK3 Umiejetnosci Umiejetnoéé postugiwania sie urzadzeniami pomiarowymi i przeprowadzania prostych pomia-
row charakterystyk elementéw elektronicznych.

EK4 Umiejetnosci Umiejetnos¢ pozyskiwania danych katalogowych wykorzystywanych elementéw elektronicz-
nych z ksiazek lub internetu.

EK5 Umiejetnosci Umiejetnosé wykonywania obliczen i oszacowain potrzebnych do prawidlowego doboru para-
metréw urzadzen elektronicznych.

EK6 Umiejetnosci Umiejetnosé¢ postugiwania sie symbolika uktadéw elektronicznych i interpretacji schematow
elektronicznych.

EK7 Kompetencje spoteczne Efektywne wspotdzialanie w ramach zespotu laboratoryjnego.

6 TRESCI PROGRAMOWE

WYKLAD

Lp TEMATYKA ZAJEC LiczBa
OPIS SZCZEGOLOWY BLOKOW TEMATYCZNYCH GODZIN
Najwazniejsze fakty z historii elektroniki i obecny zakres jej zainteresowania,

W1 . . 1
symbolika na schematach elektronicznych.

W2 Charakterystyki i parametry podstawowych biernych elementéw ukladow 1
elektronicznych, dzielniki napiecia i pradu, mostki, filtry, obwody RLC.

W3 Ztacze p-n i jego zasada dzialania, diody potprzewodnikowe, uktady prostownicze, 5

ograniczniki amplitudy, powielacze napiecia.

Tranzystory bipolarne - budowa i zasada dzialania, parametry tranzystorow,
W4 ustalanie ich punktu pracy, podstawowe uktady wykorzystujace tranzystory, 2
uklady Darlingtona i Sziklaiego, lustro pradowe.

Tranzystory polowe i ich podstawowe uklady pracy, technologia MOSFET,
W5 parametry i charakterystyki tranzystoréw polowych, uktady wykorzystujace 2
tranzystory polowe.
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WYKLAD

Lp TEMATYKA ZAJEC LiczBa

OPIS SZCZEGOLOWY BLOKOW TEMATYCZNYCH GODZIN
W6 Tranzystory specjalne, tyrystory i ich zastosowanie, elementy optoelektroniczne, 5

ich zasada pracy i zastosowanie.

Wzmacniacze - podzial i parametry, sprzezenie zwrotne, realizacje wzmacniaczy,
W7 wybrane uklady ze wzmacniaczami operacyjnymi, filtry aktywne i generatory, 2

szumy w uktadach elektronicznych.
W8 Podziat i klasyfikacja uktadéw cyfrowych, bramki logiczne, uktady TTL, ECL 1

i CMOS, zastosowanie uktadéw kombinacyjnych.

Uktady sekwencyjne, przerzutniki, rejestry przesuwajace, liczniki, uktady
w9 . ; . 2

arytmetyczne, generatory liczb losowych i pseudolosowych, mikrokontrolery.

LABORATORIUM

Lp TEMATYKA ZAJEC LiczBA

OPIS SZCZEGOLOWY BLOKOW TEMATYCZNYCH GODZIN
L1 Tranzystor bipolarny. 3
L2 Tranzystor polowy. 3
L3 Trioda. 3
L4 Rezonans w obwodach RLC. 3
L5 Elementy optoelektroniczne. 3
L6 Wzmacniacz operacyjny. 3
L7 Dioda pojemnosciowa. 3
L8 Zrodla napiecia i pradu. 3
L9 Filtry. 3
L10 Podstawy elektroniki cyfrowe;j. 3

7 NARZEDZIA DYDAKTYCZNE

N1 Wyktady
N2 Konsulta

cje

N3 Cwiczenia laboratoryjne
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8 OBCIAZENIE PRACA STUDENTA

FORMA AKTYWNOSCI

SREDNIA LICZBA GODZIN
NA ZREALIZOWANIE

AKTYWNOSCI
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikajace z planu studiow 45
Konsultacje przedmiotowe 10
Egzaminy i zaliczenia w sesji 5

Godziny bez udzialu nauczyciela akademickiego wynikajace z nakladu p

racy studenta, w tym:

Przygotowanie sie do zaje¢, w tym studiowanie zalecanej literatury 10
Opracowanie wynikow 10
Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji 10
SUMARYCZNA LICZBA GODZIN DLA PRZEDMIOTU WYNIKAJACA Z 90
CALEGO NAKEADU PRACY STUDENTA

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTOW ECTS DLA PRZEDMIOTU 3.00

9 SPOSOBY OCENY
OCENA FORMUJACA

F1 Test wiedzy z wyktadu
F2 Sprawozdania z ¢wiczen laboratoryjnych
F3 Odpowiedz ustna

F4 Cwiczenia praktyczne

OCENA PODSUMOWUJACA

P1 Srednia wazona ocen formujacych.

WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

W1 Obowiazkowa obecnos$é na laboratoriach.

W2 Pozytywne wyniki ocen formujacych.

KRYTERIA OCENY

EFEKT KSZTALCENIA 1

NA OCENE 2.0 i uktadach elektronicznych.

Brak zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych wystepujacych w elementach
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Wiedza na temat podstawowych zjawisk fizycznych wystepujacych w elementach

NA OCENE 3. . . Lo
OCENE 3.0 i uktadach elektronicznych na poziomie dostatecznym.
Wiedza na temat podstawowych zjawisk fizycznych wystepujacych w elementach
NA OCENE 3.5 . . s .
i uktadach elektronicznych na poziomie dosé dobrym.
Wiedza na temat podstawowych zjawisk fizycznych wystepujacych w elementach
NA OCENE 4.0 . . Lo
i uktadach elektronicznych na poziomie dobrym.
Wiedza na temat podstawowych zjawisk fizycznych wystepujacych w elementach
NA OCENE 4.5 . . L
i uktadach elektronicznych na poziomie ponad dobrym.
NA OCENE 5.0 Wiedza na temat podstawowych zjawisk fizycznych wystepujacych w elementach
B o i uktadach elektronicznych na poziomie bardzo dobrym.
EFEKT KSZTALCENIA 2
NA OCENE 2.0 Brak zrozumienia podstaw dzialania systeméw elektronicznych.
NA OCENE 3.0 Wiedza na temat podstaw dziatania systemow elektronicznych na poziomie
dostatecznym.
NA OCENE 3.5 Wiedza na temat podstaw dzialania systemow elektronicznych na poziomie dosé
dobrym.
NA OCENE 4.0 Wiedza na temat podstaw dzialania systeméw elektronicznych na poziomie
dobrym.
NA OCENE 4.5 Wiedza na temat podstaw dziatania systemoéw elektronicznych na poziomie
ponad dobrym.
NA OCENE 5.0 Wiedza na temat podstaw dziatania systemoéw elektronicznych na poziomie
bardzo dobrym.
EFEKT KSZTALCENIA 3
NA OCENE 2.0 Brak un}lethn0501 przeprovx{a.dza.nla prostyc’}.l pomiaréw charakterystyk
elementéw elektronicznych i ich interpretacji.
Umiejetnosé przeprowadzania pomiaréw charakterystyk elementow
NA OCENE 3.0 . C . .. ..
elektronicznych oraz ich interpretacji na poziomie dostatecznym.
Umiejetnosé przeprowadzania pomiaréw charakterystyk elementéow
NA OCENE 3.5 . L. .. L b
elektronicznych oraz ich interpretacji na poziomie dosé¢ dobrym.
NA OCENE 4.0 Umlethposc przeprovyadz.ama pomiaroéw cha.rakt-erystyk elementéw
elektronicznych oraz ich interpretacji na poziomie dobrym.
Umiejetnosé przeprowadzania pomiarow charakterystyk elementéow
NA OCENE 4.5 . L .. L
elektronicznych oraz ich interpretacji na poziomie ponad dobrym.
NA OCENE 5.0 Umiejetnosé przeprowadzania pomiarow charakterystyk elementow

elektronicznych oraz ich interpretacji na poziomie bardzo dobrym.

EFEKT KSZTALCENIA 4
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Brak umiejetnosci pozyskiwania danych katalogowych wykorzystywanych

NA OCENE 2. .
OCENE 2.0 elementéw elektronicznych.
Umiejetnosé pozyskiwania danych katalogowych wykorzystywanych elementéw
NA OCENE 3.0 . .
elektronicznych na poziomie dostatecznym.
Umiejetnosé pozyskiwania danych katalogowych wykorzystywanych elementow
NA OCENE 3.5 . L o
elektronicznych na poziomie dosé¢ dobrym.
Umiejetnosé pozyskiwania danych katalogowych wykorzystywanych elementow
NA OCENE 4.0 . .
elektronicznych na poziomie dobrym.
Umiejetnosé pozyskiwania danych katalogowych wykorzystywanych elementow
NA OCENE 4.5 . .
elektronicznych na poziomie ponad dobrym.
Umiejetnosé pozyskiwania danych katalogowych wykorzystywanych elementow
NA OCENE 5.0 . .
elektronicznych na poziomie bardzo dobrym.
EFEKT KSZTALCENIA 5
NA OCENE 2.0 Brak umiejetnosci przeprowadzenia podstawowych obliczei i oszacowari
k2 potrzebnych do prawidtowego wykorzystania urzadzeri elektronicznych.
Doboér parametréw pracy urzadzen elektronicznych na podstawie
NA OCENE 3.0 L . U
przeprowadzonych obliczen i oszacowan na poziomie dostatecznym.
Dobor parametréw pracy urzadzen elektronicznych na podstawie
NA OCENE 3.5 L , S .
przeprowadzonych obliczen i oszacowan na poziomie do$¢ dobrym.
NA OCENE 4.0 Dobér parametrow pracy 1’11“'zacdzen elelftronlczr}ych na podstawie
przeprowadzonych obliczen i oszacowan na poziomie dobrym.
Dobér parametréw pracy urzadzen elektronicznych na podstawie
NA OCENE 4.5 L , o
przeprowadzonych obliczen i oszacowan na poziomie ponad dobrym.
Dobér parametréw pracy urzadzen elektronicznych na podstawie
NA OCENE 5.0 L , S
przeprowadzonych obliczen i oszacowan na poziomie bardzo dobrym.
EFEKT KSZTALCENIA 6
NA OCENE 2.0 Brak zrozumienia symboliki uktadéw elektronicznych.
NA OCENE 3.0 Zrozumienie symboliki uktadéw elektronicznych na poziomie dostatecznym.
NA OCENE 3.5 Zrozumienie symboliki uktadéw elektronicznych na poziomie dos¢ dobrym.
NA OCENE 4.0 Zrozumienie symboliki uktadéw elektronicznych na poziomie dobrym.
NA OCENE 4.5 Zrozumienie symboliki uktadéw elektronicznych na poziomie ponad dobrym.
NA OCENE 5.0 Zrozumienie symboliki uktadéw elektronicznych na poziomie bardzo dobrym.
EFEKT KSZTALCENIA 7
NA OCENE 2.0 Brak wspotpracy w ramach zespotu laboratoryjnego.
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NA OCENE 3.0 Dostateczna realizacja zadain w ramach zespotu laboratoryjnego.
NA OCENE 3.5 Dosé dobra realizacja zadann w ramach zespolu laboratoryjnego.
NA OCENE 4.0 Dobra realizacja zadari w ramach zespotu laboratoryjnego.

NA OCENE 4.5 Ponad dobra realizacja zadain w ramach zespotu laboratoryjnego.
NA OCENE 5.0 Bardzo dobra realizacja zadari w ramach zespotu laboratoryjnego.

10 MACIERZ REALIZACJI PRZEDMIOTU

ODNIESIENIE
DANEGO EFEKTU
EFEKT Do SZCZEGOL,O_ CELE TRESCI NARZEDZIA
WYCH EFEKTOW SPOSOBY OCENY
KSZTALCENIA PRZEDMIOTU PROGRAMOWE DYDAKTYCZNE
ZDEFINIOWA-
NYCH DLA
PROGRAMU
W1 W2 W3 W4
EK1 Cel 2 W5 W6 W7 W8 N1 N2 N3 F1 F3 P1
W9
W2 W3 W4 Wh
EK2 Cel 1 W6 W7 W8 W9 N1 N2 N3 F2 F3 F4 P1
Cel 3 Cel 4 L1 L2 L3 L4 L5
EK3 Cel 5 L6 L7 L8 L9 L10 N2 N3 F2 F3 F4 P1
L1 L2L3L4L5
EK4 Cel 4 L6 L7 L8 L0 L10 N2 N3 F2 F3 F4 P1
L1 L2L3L4L5
EK5 Cel 3 L6 L7 L8 L9 L10 N2 N3 F1F2 F3 F4 P1
W1 W2L1L2
EK6 Cel 4 L3 L4 L5 L6 L7 N2 N3 F2 F3 F4 P1
L8 L9 L10
L1 L2L3L4L5
EKT7 Cel 5 L6 L7 L8 L9 L10 N2 N3 F2 F3 F4 P1

11 WYKAZ LITERATURY

LITERATURA PODSTAWOWA

[1 | M.Rusek, J. Pasierbinski — FElementy i uktady elektroniczne w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa, 2006,
WNT
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LITERATURA UZUPELNIAJACA

[1 ] P. Horowitz, W. Hill — Sztuka elektroniki t.1, Warszawa, 2003, WKL

[2 | W. Marciniak — Przyrzqdy potprzewodnikowe i uktady scalone, Warszawa, 1984, WNT

12 INFORMACJE O NAUCZYCIELACH AKADEMICKICH
OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KARTE

dr inz. Pawel Karbowniczek (kontakt: pkarbowniczek@pk.edu.pl)

OSOBY PROWADZACE PRZEDMIOT

1 dr inz. Pawel Karbowniczek (kontakt: pkarbowniczek@pk.edu.pl)

2 dr inz. Ryszard Duraj (kontakt: rduraj@pk.edu.pl)

13 ZATWIERDZENIE KARTY PRZEDMIOTU DO REALIZACJI

(miejscowosé, data) (odpowiedzialny za przedmiot) (dziekan)

PRZYJMUJE DO REALIZACJI (data i podpisy oséb prowadzacych przedmiot)
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